














专利名称(译) 具有第一和第二像素电极的边缘场切换模式LCD，每个像素电极具有多个狭缝，其中第二电极以预定角度
位于第一电极之间
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摘要(译)

边缘场切换模式LCD包括：下基板，具有栅极总线和数据总线，布置成
彼此交叉并形成单位像素;以及对电极和位于每个单位像素区域内的像素
电极，栅极绝缘体介于它们之间上基板设置有与每个像素区域对应的滤
色器，并且在下基板之间插入有液晶层。像素电极包括位于栅极绝缘体
上同时彼此隔开的第一像素电极和位于各个第一像素电极之间的相对于
它们的预定角度的第二像素电极。
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